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2 QUESTIONS ET COMMENTAIRES MP 18 – Matériaux semi-conducteurs

Introduction

1
énergie de gap d’une thermistance CTN
effet Hall
énergie de gap d’un semi-conducteur dopé
temps de réponse d’une photorésistance, attention le schéma dans le fruchard à l’air de pas etre bon, un signal

symétrique et non saturé est attendu

Conclusion

2 Questions et commentaires

2.1 Questions
•

2.2 Commentaires
•
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